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RX113 - RX-v1 A#%(32MHz) - fRfS@IE : 12ch TAHE
- R ;- 1.8-3.6V - ERHLCDIKZ) V-/7% s
- Pin : 100pin - USB (Host/Function) \' / %7
- ROM : 128-512KB d BT
RX231 - RX-v2 A% (54MHz) -AEIEE : 24ch (max) Ni%
- HE © 1.8-5.5V - USB (Host/Function)
- Pin : 48, 64, 100pin - ZREE 54MHz
- ROM : 128-512KB - CAN/SDHI
RX230 - RX-v2 P#%(54MHz) -AfRIEIE : 24ch (max) - ER(Sim) '
-k 0 1.8-5.5V - 1BF ]
- Pin : 48, 64, 100pin 32MHz 1
- ROM : 128-256KB .
RX130 - RX-v1 F#%(32MHz) -fRiESEE : 36¢ch (max) - RA
- : 1.8-5.5V - 0.8mm-pitch QFP PKG - REAE%
- Pin : 48, 64, 80pin - BH R7F0C205-
> 100pin (&) 24MHz 208
- ROM : 64-128KB
> ~512KB (FFkH)
R7FOC - RL78 W% (24MHz) -AfEIEE : 24ch (max) - BH
205-208 - Pin: 64, 80pin - ERT(LCDYK ) - XA &
- ROM : 64-128KB - KHJRI/O - 1BF 64KB 128KB 256KB 512KB
- 0.65mm-pitch QFP PKG ROM
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32bit RX core
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20 .zms

16bit RL78 core
R7F0C205-208

Pin Count 48/64/100 48/64/100 48/64/80/100 80 64

ROM(kByte) 128/256/384/512 128/256 128/256/384/512  64/128/256/384/512 64/96/128 48/64

RAM (kByte) 32/32/64/64 32/32 32/32/64/64 10/16/32/48/48 6/7/8 5.5/6
Data Flash(kByte) 8 <« & &= 4 &
Op.Voltage 1.8~5.5V — 1.8~3.6V 1.8~5.5V 1.6~5.5V <~
Max Op.Freq. 54MHz — 32MHz — 24MHz —
Max Touch ch 6/10/24 — 12 24/32/36/36 24 16
DTC Avl. <« <« <« Avl. <«
LCD (Seg x Com) N/A « 40x4 (36x8) N/A 28x4 (26x6, 24x8) «
High Current I/0 N/A — — — Avl. &=
UsB Host/Function N/A Host/Function N/A N/A &=
TMKB2 (IH Control) N/A « 2ch « ich «
RTC Avl. (3%48pin : N/A) — Avl. Avl. (3%48pin : N/A) Avl. —
Comparator 4ch « 2ch « 2ch N/A

A/D 12bit, 8/12/24 ch 12bit, 8/12/24 ch 12bit, 17ch 12bit, 10/14/17 ch 12bit x 16ch 12bit x 8ch
D/A 12bit, 0/2/2 ch 12bit, 0/2/2 ch 12bit, 2ch 8bit, 0/2/2 ch N/A «
(TSIP/AES/RNG (%)) Avl. i < < i .
CAN/SDHI (3E*) Avl. N/A — « N/A -
(73:*) ROM/NF-256KB (177 i Jo L Th g
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